
BAT54JWPT
CHENMKO ENTERPRISE CO.,LTD

SURFACE MOUNT
SCHOTTKY DIODE ARRAY

VOLTAGE  30 Volts   CURRENT  0.2 Ampere

APPLICATION

FEATURE
* Small surface mounting type. (SC-88/SOT-363)
* Suitable for high packing density.

CONSTRUCTION
* Silicon epitaxial planar 

* Ultra high speed switching

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( At TA = 25oC unless otherwise noted ) 

NOTES : 2007-10

Maximum Average Reverse Current at VR= 25V

CHARACTERISTICS SYMBOL UNITS

30

2.0 uAmps

VoltsMin. Reverse Breakdown Voltage at IR= 100uA

RATINGS

Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage

Maximum RMS Voltage

Maximum DC Blocking Voltage

Maximum Average Forward Rectified Current

Peak Forward Surge Current at 1Sec.

Typical Junction Capacitance between Terminal (Note 1)

Storage Temperature Range

Maximum Operating Temperature Range

SYMBOL

VRRM

VRMS

VDC

IO

CJ

TJ

VR

IR

TSTG

IFSM

BAT54JWPT UNITS

30

Volts

Volts

Volts

Amps

21

30

0.2

0.6

10

+150

-55 to +125

Amps

pF

Maximum Reverse Recovery Time (Note 2) TRR 5.0 nSec

oC

oC

1.	Measured at 1.0 MHZ and applied reverse voltage of 1.0 volts.
2. Measured at applied froward current of 10mA and reverse current of 10mA.
3. ESD sensitive product handling required.

* Peak forward current is 300mA.

CIRCUIT

MARKING
*  LV4

SC-88/SOT-363

1 3

6 4

BAT54JWPT

240

mVolts

Maximum Instantaneous Forward Voltage at IF= 100uA

VF

320Maximum Instantaneous Forward Voltage at IF= 1mA
400Maximum Instantaneous Forward Voltage at IF= 10mA
500Maximum Instantaneous Forward Voltage at IF= 30mA
1000Maximum Instantaneous Forward Voltage at IF= 100mA

Dimensions in millimeters SC-88/SOT-363

0.8~1.10.08~0.15

0~0.1

2.15~2.45
0.1 Min.

0.65

0.65
1.2~1.4 2.0~2.2

0.15~0.35
1.15~1.35
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(3)

(6)

(4)



RATING CHARACTERISTIC CURVES ( BAT54JWPT )
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FIG. 1 - FORWARD CHARACTERISTICS
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FIG. 2 - REVERSE CHARACTERISTICS
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FIG. 3 - TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE
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FIG. 4  - TYPICAL FORWARD CURRENT 
DERATING CURVE
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ООО  «НИОКРсистемс»  -  это  оперативные  поставки  широкого
спектра электронных компонентов отечественного и импортного
производства  напрямую  от  производителей  и  с  крупнейших
мировых  складов.  Реализуемая  нашей  компанией  продукция
насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря  этому  наша  компания  предлагает  к  поставке
практически  не  ограниченный  ассортимент  компонентов  как
оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и
приобретении  экзотичных  или  снятых  с  производства
компонентов.

Наша компания это:

 Гарантия качества поставляемой продукции

 Широкий ассортимент

 Минимальные сроки поставок

 Техническая поддержка

 Подбор комплектации

 Индивидуальный подход

 Гибкое ценообразование

 Работаем по 275 ФЗ

ООО «НИОКР СИТЕМС»
Москва, 125362, Россия, ул. 
Вишневая, д. 9, к. 1, Блок 104 а и 
104 в

Телефон: 8 (495) 268-14-82
Email: n@nsistems.ru

ИНН: 7735154786
ОГРН: 1167746717709


